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Реферат:
1. Робота присвячена дослідженню особливостей перебудови домішково-дефектних станів у сполуках А2В6
та А3В5 під дією високочастотного електромагнітного випромінювання. У роботі розвивається
перспективний напрямок фізики твердого тіла, пов'язаний з використанням НВЧ випромінювання як
цілеспрямованого методу модифікації дефектної структури напівпровідників. Результати роботи є
важливими також для розвитку наукових основ створення детальної та послідовної картини взаємодії НВЧ
хвилі з напівпровідниковими матеріалами. Вперше проведено експериментальне дослідження впливу
електромагнітного випромінювання НВЧ діапазону різної потужності та частоти на спектр дефектних станів
напівпровідникових кристалів CdS, GaAs, GaP, InP, а також на структури SiO2/GaAs, por-InP. Проведено
оцінку можливих механізмів трансформації дефектної структури при мікрохвильовому опромінюванні.



Зміни у спектрах випромінювальної рекомбінації досліджуваних структур пояснюються перетвореннями,
якісно подібними до тих, що мають місце при магнітній обробці. Показано можливість використання
мікрохвильового опромінювання в технологічних цілях.

2. The thesis deals with investigation of the features of modification of impurity-defect states in II VI and III V
compounds under action of high-frequency electromagnetic radiation. A promising line in solid state physics is
developed which is related to application of microwave radiation as purposeful technique for modification of
defect structure of semiconductors. The results of the thesis are of importance also for development of scientific
basis of a comprehensive and consistent notion of interaction of a superhigh-frequency wave with semiconductor
materials. For the first time the effect of microwave electromagnetic radiation of various radiating powers and
frequencies on the spectra of defect states in semiconductor crystals CdS, GaAs, GaP and InP, as well as
SiO2/GaAs and por-InP structures, was studied experimentally. Possible mechanisms of defect structure
transformation under microwave irradiation were estimated. The changes in spectra of radiative recombination of
the structures studied areattributable to transformations which are qualitatively similar to those occurring on
magnetic treatment. A possibility of application of microwave irradiation for technological purposes is shown.
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